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‘La présente invention‘a pour objet ‘un procé-

iaé de protection d'un conducteur métallique et un con~-
ducteur metalllque obtenu par ce proc 4dé. Elle trouve
une applzcatxon notamment dans’ la protection des con-
"tacts electrlques utilisés dans les” relals, les con-
necteurs, etc..., ' . el Bt ,
: ' Actuellement,’' les revétements protecteurs’

de conducteurs utilisent des couckes de métaux pré-—

-cleux tels gue i'or, 1° argent~cu1vre, l'argent-palla-

dium, le platine, 1'a argent, l'iridium, etc... Ces re-

- vétements présentent deux inconvénients : ils sont

chers et présentent une faible dureté, -

-~ La présente invention a justement pour but
‘d'éviter ces inconvénients. Ce but est atteint selon
lfinvention par 1'utilisation, comme revdtement pro-
tecteur, de nitrure de'titane. Ce matériau est beau-
ccup moins onéreux gue les métaux utilisés précédem~
ment et il posséde une dureté exceptionnelle. De plus,
il est réfractaire, sa ‘stabilité chimique est trés
grande, et il présente une conductivied electrlque sa-
tisfaisante. Enfin, ces ‘propriétés -sont obtenues pour
de trés faibles épaisseurs.. .0 s3% r: = ey o '

“De fagon plus précise, la présenté: anventlon

“'a donc pour obget un ‘procédé de- protection.dtune pidce
“eénductrice par revétement; procédé-qui ‘est ‘caractéri=

sé en ce gqu'il: consiste: ‘adéposeri sur- ceLte ‘piéce une

' couche de nitrure deftitane., - til. . - ﬁ>iﬁ;

- 1 La présente 1nvantioﬁ“a~également-pour objet
uhe piéce conductrice obtenue par ce procede, qui est
caractérisée en ce gu'elle ‘ést revetue d'uhe’couche en
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- Le- depot protectear en "nitrurei. ‘de titane

'presente les proprletes sulvantes TN

1) une’ excellente. -adherencea‘.xéupérieure ' é_
180 kg/cm?) SRR
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-&ra g :.2) une excellente inertie'chimique (il satisfait no-
Gt - tamment A l'essai. d'atmospherexlndustrlelle en

N N T 25 pur}), I OO S, PRFES -___,_'-._;‘r;
- 3) une excellente re51stance Vilﬂanagﬁgn,uqfr
5.0 é;:':‘.i 4);une..résistivité de-l'ordre;.de.500 n.Q.cm, qui
) peut &tre ajustée par le tqﬁx,ﬁe_piﬁr@fétjbn.
i e ;_H;La;technolpgiq“ﬁe_dépé;qdu@nitrureide_titane'

. peut faire appel & .la pulvérisation.cathodique, avec,
. -: par exemple, 1l'argon comme gaz traceur, I1 est bien
10 .. entendu que ceci n'est pas limitatif : le dépdt peut
.- -aussi s’obtenir par pulvérisation réactive de titane,
ou par évaporation thermique .{par. bombardemeht élec~
et tronlque d*une cible en nltrure de. tltane) ou encore
...+ par évaporation thermlque xéactive de titane. Le depot
15,; . chimique en phase vapeur .(CVD) convient aussi, en par-
o ticulier pour:une .méthode industrielle. -; . -
~% .z &0, s A titre d’exemple, un processus technélagi-
.1r¢f: ‘gque conforme 3 l‘;nvention pour la protection de lames
;et de plots de;connecteurs en cuivre-béryllium et en
20: ,--bronze phosphoreux-peut;étreﬁle;§uiVQnt $h
“i0g cw.-a) préparation des-plots et :des 1ames,é..~_;
- décapage par immersion dans-uneesolutlon sulfochro~
R AN mique, . st SEBIVETY 2y Lnua¥ o
,uxu~t?upelmssage ‘électrochimique., ;mecede,d'une :immersion
25x3uev:dans;une,.solution ﬁtac;de;n;t:gqpe,ax§0%,9§nﬁant 30
Tl ;¢i&§econdésrad?unqxingagg;&yljeag-ﬂésipniség.froide
pendant 10 minutes; et:d*un; séchage .par jet.dlargon ;
'qx'z*ga%e;bain’de~poliSsageges;gconsgitqé d*un mélange de
.o w700 cm3 dﬁacidenrorthophosphorique (H3§o4) et de
30 - 0300 cm%dd'eau désionisée, la cathode -est.en cu;vre
et le courant est de 40 mA/cm. - le polissage dure
s .33 - 30sminutes et toutes.les 2;m3nute§ les pigces & po-
lir, qui gonstituent l'anode, sont retirées du bain,
3 7 crurrincées A :1'ealn.désionisée puis séchées par jet
35 d'argon. S O T
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- dégraissage par immersion dans des bains ultrasoni-
ques d'acétone puis d'éthanol. '

- ringage a l'eau désionisée

- séchage par jet d'argon.

b) dépdt du matériau : -
la matériau protecteur est déposé par pulvérisation
cathodique en radiofréquence dans une enceinte & vide,
& l'aide d'une cible en nitrure de titane ; le vide
initial dans l'enceinteAest.de'l'ordre de 1@”6 torr.
La pression d'argon nécessaire i la formation du plas-
ma est de 8.10~3 torr. La puissance appliquée est de
1'ordre de 300 watts.
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REVENDICATIONS -

1. Procédé de protection d'une pidce conduc-
trice par revétement, caractérisé en ce qu'il consiste
3 déposer sur cette pidce une couche de nitrure de’
titane. - - '
2. Procédé selon la.revendication 1; carac—
térisé en ce que la piéce est-un contact électrique.

‘3. Pidce conductrice obtenue par le procédé
de la revendication 1, caractérisée -en ce qu'elle est
revétue d'une couche de nitrure de titane.

4. Piéce conductrice selon la revendica-
tion 2, caractérisée en ce qu'elle est en cuivre ou 3
base de cuivre. - o



